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elecronic

Die Lichtemitterdiode VQA 33 ist eine gelbstrahlende GaAsP-Diode

in diffuser, gelbeingefiérbter Allplast-Linsen~Verksppung mit

5 mm Durchmesser.

Die Diode ist vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige— und

Kontrollelement in Frontplatten von Gerdten und..Anlagen vorge-

sehen und kann durch eine Montageeinheit, bestehend aus Fassung

und Klemmring, komplettiert werden.

Unter der Annshme einer konstanten Ausfallrate betrigt die

Lebensdausrerwart bel mittleren Betriebsbedingungen hypothe-
~ Ytisch mindestens 10° Btunden,

EenngriSen bei ﬁ = 25 °0 min., typ. max,
Lichtstérke 1) 2)3)
bei Ip = 20 mA VQA 33 : 0,6 = = med
VQA 33 B b 0,6 - ~ med
VQA 33 © L, 0,9 - - med
VQA 33D I, 1,35 = - med
VWA 33E I, 2,0 = = mod
'Tm 33 G I‘. 4,5 = - med
DurchlaBglelichs
bei I, e Up - - 246 v
rr%aichatrum
5 Y I - - 100 /u.l
Offnungswinkel
bei Ip = 20 mA e 60 - - -
““Wellenlédnge des Maximums
der spektralen Emission , - 580 587 600 nm
Bpektrale Btrahlungs=
bandbreite dl‘lo’ 5 - - 40 nm

|5L¢aht-ta:kamanaung erfolgt mit einem Offnungswinkel von 15° # 3°

E)Dia EKennzeichnung der Lichtstédrkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung

3giehe Beite 2
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VOA 33

Reduktionskoeffizient des
Durchl Blaiohntmunu
bel o = 55 bis 85 0

Reduktionskoeffizient des
relativen Spitzendurch-
laBatromes

~“TErp
bel = 55 bis 85 % ~TK 1 pmu - 2422 %/K
Temperaturkoeffizient der

relativen Liuhtatﬁrknn
bel -,,’ua = 25 bis 85 "0 . -EEK." - 1,0 %/K

Grenzwerte
DurchlaBgleichstrom

bei = =25 bis 55 °0 Iy - 30 mA
itzendurchlaBstron Banod;“)
ol oh = =25 bis 55 50 - - 100 2
i ann
55:1 ﬁ; s 25 b:.uggas "’u Up - 5 v
Betriebstemperaturbereich +h -25 85 °g
Lagerungst eraturbereich
fir Iaa.sorﬁ.gg qu zu 30 Tagen ’9;1'_5 =50 50 %

3) innerhald einer Verpaciungseinheit (2 4000 Stiick) betrdgt die
Gruppenbreite der Lichta™ gruppen.B bis F bezogen a

v min ¥2
q')qp i"lﬂﬂ/ua t T =11 10 ; sbweichende Tastverhidltnisse nach
Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender.
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18,5*1,0 11,3%0,3
(30,8)
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Diode
Masse: 0,3 g _
Btandard: TGL B8 S54E£E

= B
n
o0
-3
0.7 Nicht angegebens Einzelheiten
. sind sweckentsprechend zu
wiihlen
!ulung"}
Masse: 0,08 g
=
$7.0 01
e 1
?9.2
Klennring ,
Masse: 0,090 g

) ¥ronsplattendioks 2,5 max; Montageloshdurchmesser / 6.8 + 0,1
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VOA 33
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VOA 33
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VOA 33
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'VQA 33
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e VOA 33

Informationshinweis zur Lichtstiédrkekennzeichnung

Die Kennzeichnung der Lichtstirkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung.

801l die Information zur Lichtstédrkegruppe auch nach der Montage
der LED z,B, auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird zur
Eennzeichnung = sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet
werden kénnen = nachstehende Farbcodierung auf den Leiterplatten
empfohlen,

N Farbcodierung

Lichtetéirke~ Grund-
gruppe typ B ¢ D E 4 G
Farbpunkt - sohwarz | griin | gelb | blau |wei8 | braun
—
11/8.82

VEB WERK FUR FERNSEHELEKTONIK BERLIN
im VEB Eombinat Mikroelektronik

OLG 1-18-TT-DDR 1-1p-1 5 1809



